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Your Life Upgraded by FLASH

企业级NVMeTM SSD CM5系列
最大容量 15.36TB

• 自主开发的64层3D闪存—BiCS FLASHTM存储器
• 原创控制器
• PCIe Gen3×4通道，单双端口
• 支持NVMe 1.3协议，符合NVMe-MI 1.0a
• 最大随机读取速度800KIOPS
• 最大随机写入速度240KIOPS
• 低功耗，最大工作功耗18W
• 2.5型标准尺寸规格

• PCIe是PCI-SIG的注册商标。
• NVMe和NVMe-oF是NVM Express, Inc.公司的商标。
• 所有其他公司的名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
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Your Life Upgraded by FLASH

企业级NVMeTM SSD CM5系列
最大容量 15.36TB

• 自主开发的64层3D闪存—BiCS FLASHTM存储器

• 原创控制器

• PCIe® Gen3×4通道，单双端口

• 支持NVMe 1.3协议，符合NVMe-MI 1.0a 

• 最大随机读取速度800KIOPS

• 最大随机写入速度240KIOPS

• 低功耗，最大工作功耗18W

• HHHL-AIC（扩充卡）标准尺寸规
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Your Life Upgraded by FLASH

企业级SAS SSD PM5系列
最大容量 30.72TB

• 自主开发的64层3D闪存—BiCS FLASHTM存储器

• 原创控制器

• SAS3窄式单双端口，MultiLink SASTM技术

• 支持T10多流写入

• 最大顺序读取速度3,350MB/s

• 最大顺序写入速度2,720MB/s

• 最大随机读取速度400KIOPS

• 2.5型标准尺寸规格
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Your Life Upgraded by FLASH

数据中心SSD HK4系列
最大容量 1,920GB

• 自主开发的15nm MLC NAND闪存

• 原创控制器

• 6.0Gbit/s的SATA 3.0规格

• 最大顺序读取速度512MB/s

• 最大顺序写入速度492MB/s

• PLP断电保护功能

• 2.5型标准尺寸规格
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Your Life Upgraded by FLASH

消费级NVMeTM SSD XG5系列
最大容量 1,024GB

• 自主开发64层的3D闪存—BiCS FLASHTM存储器

• 原创控制器

• 符合PCIe 3.1a规格，Gen3×4通道

• NVMe 1.2.1协议

• 最大顺序读取速度3,000MB/s

• 最大顺序写入速度2,100MB/s

• M.2 2280单面标准规格
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Your Life Upgraded by FLASH

消费级NVMeTM SSD XG5-P系列
最大容量 2,048GB

• 自主开发的64层3D闪存—BiCS FLASHTM存储器

• 原创控制器

• 符合PCIe 3.1a规格，Gen3×4通道

• NVMe 1.2.1协议

• 最大顺序读取速度3,000MB/s

• 最大顺序写入速度2,200MB/s

• M.2 2280单面标准规格
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Your Life Upgraded by FLASH

消费级SATA SSD SG6系列
最大容量 1,024GB

• 自主开发的64层3D闪存—BiCS FLASHTM存储器

• 原创控制器

• 符合SATA 3.3规格

• ACS-4

• 最大顺序读取速度550MB/s

• 最大顺序写入速度535MB/s

• 2.5型和M.2 2280标准尺寸规格
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Your Life Upgraded by FLASH

消费级NVMeTM SSD BG3系列
最大容量 512GB

• 自主开发的64层3D闪存—BiCS FLASHTM存储器

• 原创控制器

• 符合PCIe 3.1a规格，Gen3×2通道

• NVMe 1.2.1协议

• 最大顺序读取速度1,520MB/s 

• 最大顺序写入速度1,050MB/s

• M.2 1620和M.2 2230标准尺寸规格
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Your Life Upgraded by FLASH

QLC（4阶存储单元）SSD

•自主开发的64层3D闪存—BiCS FLASHTM存储器

•原创控制器

•大容量闪存颗粒搭载

裸芯片容量达到768Gbit（96GB）

单一封装实现1.5TB（16颗粒堆栈结构）的存储器

试制品
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